
МОЩНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ (Power MOSFET)

Power MOSFET, серия IRF

n-канальные MOSFET, серия BUZ

Mega FET серия

Улучшенные Power MOSFET

INTERSIL является мировым лидером в производстве Power MOSFET.

Выпускаются как n-канальные, так и p-канальные транзисторы, но первые используются чаще и имеют больший

диапазон токов и напряжений. Кроме этого выпускаются полевые транзисторы с управлением сигналом

логического уровня, с ограничением тока, с защелкой по напряжению.

Области применения: регуляторы, конвертеры, драйверы двигателей, реле и мощных биполярных транзисторов.

Полевые транзисторы имеют очень высокое входное сопротивление и обычно могут управляться непосредственно

от микросхемы без дополнительных усилительных каскадов.

Более подробную информацию можно

получить по адресу www.semi.intersil.com

или в офисе ПЛАТАН, т/ф: (095) 417-5245,

417-0811, 417-8645; E-mail: intersil@platan.ru

ÿèíå÷àíç.ìèñêàÌ

V ÈÑ Â, I ÈÑ A, R ).ðêòî(ÈÑ ìÎ, 402-OT BA022-OT 742-OT 4-PID

ëàíàê-n

001

0,1 6,0 011DFRI

3,1 3,0 021DFRI

6,5 45,0 015FRI

2,9 72,0 021FRI 025FRI

0,41 61,0 031FRI 035FRI

0,82 770,0 045FRI 041PFRI

0,04 550,0 051FRI 051PFRI

002

6,0 5,1 012DFRI

08,0 8,0 022DFRI

3,3 5,1 016FRI

0,5 8,0 022FRI 026FRI

0,9 4,0 032FRI 036FRI

0,81 81,0 042FRI 046FRI 042PFRI

0,33 580,0 052FRI 052PFRI

004

0,2 6,3 017FRI

3,3 8,1

5,5 0,1 033FRI 037FRI

0,01 55,0 047FRI

0,61 3,0 053FRI 053PFRI

0,32 2,0 063PFRI

005

5,2 0,3 028FRI

5,4 5,1 038FRI

0,8 58,0 044FRI 048FRI

0,41 4,0 054FRI 054PFRI

0,02 72,0 064PFRI

ëàíàê-p

001

0,1 6,0 0219DFRI

0,3 2,1 0159FRI

0,6 6,0 0259FRI

0,21 3,0 0319FRI 0359FRI

0,91 2,0 0419FRI 0459FRI 0419PFRI

002

5,3 5,1 0269FRI

5,6 8,0 0369FRI

0,11 5,0 0429FRI 0469FRI

Максимальные значения Максимальные значения

VСИ,В IСИ,A RСИ(откр.),Ом VСИ,В IСИ,A RСИ(откр.),Ом

50
14,0, 0,1 BUZ71 200 9,5 0,4 BUZ32

30,0 0,04 BUZ11
400

3,0 1,8 BUZ76

100
9,0 0,25 BUZ72A 5,5 1,0 BUZ60

19,0 0,1 BUZ21 500 4,0 2,0 BUZ42

200 5,8 0,6 BUZ73A

ÿèíå÷àíç.ìèñêàÌ

V ÈÑ Â, I ÈÑ A, R ).ðêòî(ÈÑ ìÎ, BA022-OT

ëàíàê-n

05

51 1,0 50N51PFR

52 740,0 50N52PFR

05 22,0 50N05PFR

001
22 080,0 01N22PFR

04 040,0 01N04PFR

ëàíàê-p

05

8 003,0 50P8PFR

51 051,0 50P51PFR

03 560,0 50P03PFR

ìèêñå÷èãîëåèíåëâàðïó,ëàíàê-n

ìåíâîðó

05

4 008,0 L50N4PFR

51 001,0 L50N51PFR

52 740,0 L50N52PFR

05 220,0 L50N05PFR

001
2 050,1 L01N2PFR

21 002,0 L01N21PFR

002
2 005,3 L02N2PFR

8 005,0 L02N8PFR

ìèêñå÷èãîëåèíåëâàðïó,ëàíàê-p

ìåíâîðó

03 01 522,0 L30P01PFR

Максим. значения

VСИ,В IСИ(огр.) ,A RСИ(откр.),Ом TO-220AB

80 5,5 0,12 RLP5N08LE

Максим. значения

VСИ,В IСИ(огр.) ,A RСИ(откр.),Ом TO-220AB

55 1 0,75 RLP1N06CLE

RLP5N08LE RLP1N06CLE

Имеют встроенную схему,

ограничивающую max

значения Iси на уровне 1 А и

5,5 А соответственно.

Встроенный стабилитрон

защищает от статического

электричества до 2 кВ.

Имеют схему ограничения

Iси, защелку по напряжению

(уровень 60÷70 В),

встроенный стабилитрон

для защиты от статического

электричества до 2 кВ.

n-канал            p-каналn-канал            p-канал

TO-220AB


